Tranzistor jako linearni &tyrpol —h parametry

Vlastnosti tranzistoru, jehoz pracovni bod se poig/by blizkém okoli klidového bodu, Ize vyziita
nadhradnim schématem odvozenym z linearizovanéh tétyipolovych rovnic. Zapojeni tranzistoru se
ozna&uje malym pismenemiipojenym k indexu diferencialnich parametObvodové veliiny se znai cisly,
ktera odpovidaji vstupni nebo vystupni stratvodu. Pracuje-li tranzistor v kmiimvém rozsahu, pro ktery
Ize jeho vlastnosti vyjatt odporovymcétyipolem, pouziva sétyipolovych zapojeni s parametny V zapojeni
se SE se zapisuji ve tvaru

Ut =  higeln + Modh
2= hprelr + Mpoel

Vyznam parametr. hy; — vstupni impedance nakratkdJk
hyo — zpEtny nag@tovy ¢initel naprazdno
hp; — proudovy zesilovadginitel nakratko
hy2 — vystupni admitance naprazdno [US].

Nahradni obvod tranzistoru v zapojeni SE, vigiy pomocictyipolovych rovnic s parametty je na
obrazku 1. Vstupni obvod je vytken zavislym zdroje na&g hi,du, a sériovou impedanbi e,
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Obrazek 1

Vstupni obvod je vytvien zavislym zdrojem n&fi hi,du; a sériovou impedanbiie Vystupni obvod je
sestaven ze zavislého proudového zdmjgi; a paralelni admitande,,. Zapojeni SB a SC se v nahradnim
schématu liSi pouze velikosti diferencialnich patin Prevod mezi parametr je mozné sehnat v lité¢eatu
(nap. v Kursu radiotechniky — 1975). Vlastnosti tramais jako ¢asti elektrického zZdzeni lze posoudit
pomoci jeho fenosovych vlastnosti. V nahradnim schématu trarzista obrazku 1 jeipojen ke vstupnim
svorkam zdroj stdaveého nafti uy s vnitnim odporem R a k vystupnim svorkam zaovaci odpor R
Vzhledem k polarit nagiti a snéru proud: plati vztahy:

Ui = Ug— Ryia W = -Rzi>.
Z nadhradniho schématu tranzistoru a odpovidajittidpolovych rovnic se odvodi vstupni odpor. R

Ur = hyaiq + hiolp = hygis — hioRyd2
I2 = Mpaiq + Mpolp = Mpain — heaRzi

Z druhé rovnice se vypgta proud i a dosadi do prvni rovnice
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Vyraz se zjednoduSuje dosazenim titerminantu soustavy
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Vstupni odpor =—=
P P R i1 1+h22Rz
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Obdobnym postupem $@wita Vystupni odpor R=
Proudovy a naffovy zesilovactinitel

i2 h21 uz2 —h21Rz
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Vykonové zesileni je dano stonem¢ initela zesileni A a A:

u2i2 (h21)%Rz
ulil (1+h22Rz)*(h11+DhRz)
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Jsou-li vstupni a vystupni odporiizpasobeny, tj. plati-li
h11 h11l 1

Rg::Fh_: ’(Egzl)h) a RR-= (z;zsz)

Dosahuje zesileni vykonu maximalni velikosti a Wjifgse ze vztahu
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Raznym zpisobim zapojeni tranzistoru odpovidaijizné velikosti penosovych vetin, a to v zavislosti
na velikosti pouzitych diferencialnich paranddte, hp, he.

Zdroj: Kurz radiotechniky - Jaroslav Dwviéac¢ek a spol., SNTL 1975



